
1. Class I Ceramic Capacitor 
• Class I seramik kapasite rezonans devresi uygulamaları için yüksek stabilite ve düşük kayıplar 

sunar. 

 

 

 



1.1. C0G (NP0) Dielectric 
• EIA Class I seramik materyallerin formülize gösterimidir.  
• Sıcaklık dengelemeli materyallerdir.  
• Neodimyum, samaryum ve diğer nadir toprak oxsitleri içerir.  
• C0G seramikler en durağan kapasitör dielektrik mevcutluğu sunar.  
• Sıcaklık değerleri -55°C - +125°C aralığında kapasite değerleri ±30ppm/°C aralığında değişim 

gösterir ki bu ±0.3% ‘ten daha az bir değerdir.  
• C0G seramikler için kapasite drifti (kapasite değerinin zamanın bir periyodu boyunca 

değişmesi) ya da gecikmesi  ±0.05%’ten daha az önemsiz bir değerdir. Filmlerde bu değer 
±2%’ye karşılık gelir.  

• Kullanıldığı süre boyunca C0G(NP0) seramiklerde tipik olarak kapasite değerindeki değişim 
±0.1% değerindedir. Diğer birçok dielektriklerde bu değer beşte biri olarak gösterilir. 

• C0G (NP0) seramikler herhangi bir yaşlanma göstermemektedirler.  
 

2. Class II Ceramic Capacitor 
• Class II seramik kapasite tampon, baypas ve birleştirme uygulamaları için yüksek hacimsel 

verim sunar. 
• Class II seramik kapasiteler; baryum titanat ve alüminyum silikat, magnezyum silikat, 

alüminyum oksit gibi uygun katkı maddeleri alınarak ferroelektrik malzeme olarak imal 
edilmiştir. 

• Alan gücüne bağlı olan bu seramikler, yüksekten çok yüksek seviyelere kadar dielektriğe 
sahiptirler. (200-14000) 

• Kapasite değerleri lineer değildir. Bu, uygulanan sıcaklık ve gerilime bağlıdır.  
• Zamanla ömürleri biter. 
2.1. X5R Dielectric  
• Sıcaklık değerleri  55°C - +85°C aralığında kapasite değerleri ±15% değişim gösterir. 
2.2. X7R Dielectric 
• Sıcaklık değerleri  55°C - +125°C aralığında kapasite değerleri ±15% değişim gösterir. 
2.3. X7S Dielectic 
• Sıcaklık değerleri  55°C - +125°C aralığında kapasite değerleri ±22% değişim gösterir. 
2.4. Y5V Dielectric 
• Sıcaklık değerleri  30°C - +85°C aralığında kapasite değerleri +22/-82% değişim gösterir. 
2.5. X6S Dielectric 
• Sıcaklık değerleri  55°C - +105°C aralığında kapasite değerleri ±22% değişim gösterir. 
2.6. X7T Dielectric 
• Sıcaklık değerleri  55°C - +125°C aralığında kapasite değerleri +22/-33% değişim gösterir. 

 
 
 
 
 
 
 



 
• X8R (-55°C - +150°C,  ΔC/C0 = ±15%) 
• X7R (-55°C - +125°C,  ΔC/C0 = ±15%) 
• X5R (-55°C - +85°C,    ΔC/C0 = ±15%) 
• X7S (-55°C - +125°C,  ΔC/C0 = ±22%) 
• Y5V (-30°C - +85°C,    ΔC/C0 = ±22/-82%) 
• Z5U (+10°C - +85°C,   ΔC/C0 = ±22/-56%) 

 

 

Not: 

• EIA (The Electronics Components, Assemblies & Materials Association) 
• Yüksek dielektrik sebite, küçük cihazlarda yüksek kapasiteleri destekler. 
• Class II kapasiteler aynı gerilim ve kapasite aralığındaki Class I kapasitelerden küçüktürler. 


